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Dimensions In Millimeters
Symbo | .
Min NOM Max
A 4.85 4.90 4.95
B 5.70 5.75 5.80
C 6.00 6.02 6.10
D 3.00 3.10 3.20
E 1.27 BSC
F 2.10 2.20 2.30
G 3.90 4.00 4.10
H 4.98 5.02 5.05
| 1.20 1.23 1.30
J 0.25 0.30 0.35
K 0.24 0.25 0. 30
L 1.70 1.80 1.90
M 0.82 0.92 1.02
N 0.45 0.55 0.70
0 0.35 0.40 0.45
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Symbo -
Min NOM Max
A 7.60 7. 68 7.78
B 7. 60 7. 68 7.78
C 8.00 8.08 8.18
D 2. 90 (Nom)
E 2.00 BSC
F 3. 80 (NOM)
G 6. 90 (NOM)
H 7.75 7.85 7.95
I 1.20 1.23 1.30
J 0. 80 (NOM)
K 0. 30 (NOm)
L 1.15 1.20 1.25
M 7. 30 (NOM)
N 0.50 0. 60 0.70
0 0.30 0.40 0.50
P 0.30 0.40 0.50
qQ 6.90 7.00 7.10
R 6. 80 6. 88 7.00
S 2.00 2.10 2.20
T 1. 80 1.88 2.00
u 1.10 1.20 1.30
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Dimensions In Millimeters
Symbo | :
Min NOM Max
A 9.00 9.10 9.20
B 5.95 6.05 6.15
C 1.55 1. 60 1.65
C1 1.65 1.70 1.75
D 0. 25 (BSC)
E 1. 27 (BSC)
F 0.75 0.80 0.85
G 8.00 8.10 8.20
H 2.05 2.10 2.15
[ 0.40 0.42 0.45
11 1.65 1.70 1.80
J 0.95 1.05 1.15
K 7.00 7.10 7.30
L 2.78 2.88 2.98
M 3.90 4.00 4.10
N 2.15 2.25 2.35
0 3.60 3.70 3.80
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	DK8045是一款电流模式控制的准谐振反激AC-DC电源管理功率开关芯片。内部集成了700V/330
	上电启动
	上电启动时，芯片通过内部连接HV和VCC引脚的高压电流源，对外部的VCC储能电容充电，当VCC电压升
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	软启动
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	退磁检测
	准谐振（QR）模式
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